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1 - БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Рассмотрены уравнения  для решения двумерных задач расчета 

температурных полей в многослойных микроэлектронных 

структурах с плоскостной или азимутальной симметрией. 

 

В случае, когда теплофизические характеристики ортогональных 

криволинейных координатах, получаем: 
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Рассмотрим частные случаи уравнения (2.12). 

В декартовых координатах будем иметь: 
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В цилиндрических координатах получим: 
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В сферических координатах будем иметь: 
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Модель (2.12), (2.2) – (2.7) описывает процесс переноса теплоты в 

многослойных кусочно-неоднородных изотропных микроэлектронных 

структурах. 

Отметим также, что в ряде практических случаев на части границы S 

имеет место условие адиабатичности. Поэтому, вместо граничного условия 

(1.3) можно использовать граничное условие: 
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Если температурное поле стационарно, то есть процесс 

установившейся, то уравнение (2.13) преобразуется к виду 
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В декартовых координатах уравнение (2.17) принимает вид: 
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В цилиндрических координатах получим: 
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В сферических координатах будем иметь: 
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В большинстве практических случаев для определения температурного 

поля возможно использование более простого уравнения, которое получается 

из (2.17). Это уравнение имеет вид: 
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В декартовых координатах уравнение (2.21) принимает вид 
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В цилиндрических координатах : 
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